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      Аннотация

    
        
          В оригинальной части дипломной работы приведены результаты исследований направленности излучения самокаталитических нитевидных нанокристаллов (ННК) типа «GaAs ННК в оболочке AlGaAs» с разной степенью легирования бериллия и исследований роста и свойств наноструктур типа «вставка GaAs, внедренная в AlGaAs нитевидный нанокристалл», выращенных на поверхности Si(111) методом молекулярно-пучковой эпитаксии с использованием золота в качестве катализатора.
        

        
          The original part of the thesis presents the results of the work directed onto investigation of the radiation produced by self-catalitic threadlike nanocrystals (TLNC). The crystals were grown at Si(111) surface by the molecular beam epitaxe method with gold used as the catalist. They had the stucture of “GaAs TLNCs in AlGaAs shell” with varied level of doping with Be. Growth and properties of nanostructures of another type “GaAs segments in an AlGaAs TLNC” were also studied.
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